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Resumen

Se presenta la implementacion de un emulador electronico de memristores mediante un microcontrolador Arduino y un
potenciometro digital. Se muestran resultados de la emulacion de dos modelos de memristores distintos, demostrando
la versatilidad del emulador. Este diseno se utilizara para simular comportamientos de circuitos neuromorticos.

Principios de memristores Modelo de memristor a utilizar
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Conclusiones

% Se logréo disenar, construir y caracterizar una placa
- : electronica para emular el comportamiento de memristores

11 aba]O en desarrollo: STDP utilizando distintos modelos.
Neurona Neurona Se implementaron satistactoriamente los modelos de HP e

presinaptica Memmrist postsinaptica histeron, corroborando su correcto funcionamiento.
emristor

El proximo objetivo es implementar este dispositivo en
lﬁ - J/ circuitos disehados para cumplir una determinada funcion
/ \ neuromorfica.
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